
































































专利名称(译) 芳族杂环化合物，包括含芳族杂环化合物的有机层的有机发光二极管，以及制造有机发光二极管的方法
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摘要(译)

本发明提供下述通式1表示的芳香族杂环化合物，含有含有该芳香族杂环化合物的有机层的有机发光二极管，以及该有机发光二极
管的制造方法： 其中A，Ar 1 ，Ar 2 ，n，m和k如本发明的详细描述中所述。
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